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摘要(译)

发光二极管（1）具有第一电极（3），第二电极（4）和发光层（5）。
离子受体（CR）的层（6）位于第一电极（3）和发光层（5）之间。第
二电荷的固定离子位于第二电极（4）和第一电极（3）之间。固定离子
最初具有第一次电荷的反离子。层（6）捕获了抗衡离子，从而在第一电
极（3）处形成固定离子的浓度。离子梯度提供电子（e）和空穴（h）的
注入，导致光（L）的发射。通过将上述结构的叠层（2）暴露于正向偏
压来制造二极管（1），使得离子受体（CR）捕获抗衡离子。
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